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Programa
Electrdnica Basica
Clave [Semestre Créditos |Campo de conocimiento: COmputo y Sistemas
4° 9 Informaticos
Etapa de formacion: Intermedia
Modalidad Curso(X) Taller( ) Lab( ) Seminario () Tipo [T(OP() T/P (X)
Otras
Obligatorio () Optativo ()
Caracter Horas: 6
Obligatorio E ( X )Optativo E ()
Duracion 16 semanas Semana Semestre
Tedricas: 3 Tedricas: 48
Practicas: 3 Practicas:48
Total: 6 Total: 96
Seriacion
Ninguna ( X))
Obligatoria ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Objetivo general: Emplear circuitos electrdonicos basicos para el desarrollo de
instrumentacion electrdnica.
Objetivos particulares:
Describir los conceptos basicos de andlisis de circuitos eléctricos.
Distinguir las caracteristicas de los materiales semiconductores.
Describir los circuitos optoacopladores y los circuitos SCR.
Realizar algunas configuraciones bdsicas de circuitos electrénicos con amplificadores
operacionales.
indice tematico
Horas
Tema Semestre
Tedricas  |Practicas
1 Analisis de circuitos 4 4
2 Materiales semiconductores 2 0
3 El diodo semiconductor 6 8
4 El transistor bipolar de juntura (TBJ) 10 8
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5 El transistor de efecto de campo (FET) 10 8
6 Reguladores de tensidn 6 7
7 Dispositivos optoelectrénicos 4 6
8 Amplificadores operacionales 6 7
Subtotal 48 48
Total 96
Contenidos tematicos
Subtemas
Temas
1 Analisis de circuitos
1.1 Modelo de pardmetros concentrados
1.2 Leyes de Kirchhoff
1.3 Teorema fundamental de redes eléctricas
1.4 Método de nodos y mallas
2 Materiales semiconductores
2.1 Modelo atémico
2.2 Bandas de energia
2.3 Enlaces quimicos
2.4 Materiales Ny P.
3 El diodo semiconductor
3.1 Modelos de sefial grande
3.2 Aplicacion de los diodos semiconductores
3.3 Modelo de sefial pequefia
3.4 Analisis, disefio y simulacion de circuitos con diodos mediante software
especializado.
4 El transistor bipolar de juntura (TBJ)
4.1 Estructura, funcionamiento y curvas caracteristicas de transistores TBJ.
4.2 Polarizacion.
4.3 Analisis de transistor bipolar de juntura en sefial pequefia.
4.4 Analisis de transistor bipolar de juntura en sefial grande.
4.5 Analisis, disefio y simulacidn de circuitos con transistores TBJ mediante
software especializado.
5 El transistor de efecto de campo (FET)
5.1 Estructura, funcionamiento y curvas caracteristicas del MOSFET.
5.2 Polarizacién.
5.3 Analisis de MOSFET en sefial pequefia.
5.4 Analisis de MOSFET en sefial grande.
5.5 El transistor de efecto de campo de juntura (JFET)
5.6 Analisis, disefio y simulacion de circuitos con MOSFETs y JFETs mediante
software especializado.
6 Reguladores de tensidn

6.1 Diodo Zener.

6.2 Reguladores de tensién serie y paralelo disefiados con transistores.

6.3 Fuentes de potencia lineales

6.4 Analisis, disefio y simulacion de reguladores de tension mediante software
especializado
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7 Dispositivos optoelectrénicos

7.1 Diodos emisores de luz.

7.2 Fotodiodos y fototransistores.
7.3 Optoacopladores.

7.4 SCRy TRIAC.

8 Amplificadores operacionales
8.1 Estructura, funcionamiento
8.2 Configuraciones basicas.
8.3 Circuitos de aplicacion.

Estrategias didacticas

Lecturas

Trabajo en equipo

Practicas de laboratorio

Aprendizaje basado en problemas

Evaluacion del aprendizaje

Examenes

Trabajos y tareas

Exposicidon de temas

Elaboracién de ensayos

Perfil profesiografico del docente

Titulo o grado Ingeniero (a) en Electrénica. Nivel minimo de Maestria.

Experiencia . o . .
Experiencia docente de al menos dos afios en nivel superior.

docente

Otras

Haber tomado el curso de formacién docente impartido por la ENCIT.

caracteristicas
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